      


Resumé

Les objectifs fixés pour ce travail portent sur l'élaboration et la caractérisation de couches minces de ZnO déposées par pulvérisation cathodique (DC). Plusieurs séries d'échantillons de ZnO ont été préparés à la température ambiante et à 100°C sous vide secondaire de 10-5 mbar. Les couches sont obtenues à partir de la pulvérisation d'une cible métallique de Zinc en utilisant un plasma d'un mélange de gaz (argon, oxygène) sur des substrats de silicium et de verre à, avec des proportions O2/Ar+O2 comprises entre 0.1 et 0.90 et à une pression de travail constante de 100Pa. Le plasma est analysé par la technique de spectrométrie d'émission Optique. Les couches de Zno ont été caractérisées et analysées par transmission optique, absorption infrarouge, diffraction des rayons X (XRD), microscopie électronique à balayage (MEB), spectrométrie de rétrodiffusion Rutherford (RBS), par des mesures de conductivité électrique, des mesures de photoluminescence (PL) et par spectroscopie Raman. Les mesures de transmission des couches montrent que la transmission optique est très élevée dans la gamme de longueurs d'ondes située entre 400nm et 2500 nm. Les valeurs du gap optique Eg calculé sont comprises entre 3.26 et 3,37 eV, et restent proches celles de ZnO massif : 3,3 eV. Les mesures DRX révèlent une phase cristalline hexagonale avec des paramètres de maille a =b= 3,2530 ? et c = 5.2110 ?. L'Analyse en composition par RBS montre que les films élaborés sont stœchiométriques, avec une composition atomique de 50.7 % pour Zn et (49.3 %) pour l'oxygène La surface des films observée par microscope électronique à balayage montre un dépôt homogène, uniforme et compact sur toute la surface du substrat, avec la présence de nanotubes. De même, nous avons pu montrer qu'un recuit thermique sous air provoque un déplacement du pic de diffraction (002) sur une notre valeur de 2  et il devient 2 fois plus hauts, indiquant que la croissance de grain est changé. Le recuit en air et sous vide secondaire influence sur les propriétés optiques, morphologiques et électriques de couches minces ZnO. Un recuit sous vide secondaire amélioré d'une façon remarquable la conductivité électrique jusqu'à neuf ordres de grandeur, atteignant une valeur de 10  -1. cm-1. Cette valeur de conductivité est supérieure à celle généralement mesurée sur ZnO non dopé (autour de 10-2-1  -1. cm-1) et due à un excès en oxygène.
  
